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Компанія Magnachip Semiconductor 
Corporation оголосила про значне 

розширення свого асортименту про-
дукції завдяки випуску 25  нових SJ 

MOSFET-транзисторів (польові тран-
зистори з металооксидним напівпро-
відником із суперпереходом) 6-го поко-
ління (табл. 1).

Швидкість перемикання нещодавно 
випущених SJ MOSFET 6-го покоління 
покращилася приблизно на 23 %, що 
зменшило питомий опір RSP (specific 
on-resistance ) у системах приблизно на 
40% порівняно з попереднім поколін-
ням, тим самим підвищивши показник 
ефективності на 40 % (рис. 1).

Крім того, між затвором і витоком 
вбудовано діод Зенера для підвищення 
надійності та захисту MOSFET-транзи-
сторів типу SJ від пошкоджень, спри-
чинених електростатичним розрядом 
(electrostatic discharge, ESD). Розміри 
нових мікросхем також приблизно на 
30 % менші, ніж у попередніх моделей.

Нова лінійка продуктів складається 
з моделей з номінальною напругою на 
600, 650 і 700 В і доступна в 7 типах кор-
пусів, таких як TO220, TO220FT, SOT223, 
PDFN88 і D2PAK, і з опціями, що мають 
високий попит — DPAK і TO220F (табл. 1).

Як наслідок, ці MOSFET-транзисто-
ри типу SJ чудово підходять для різних 
варіантів застосування, що вимагають 
високої енергоефективності, зокрема 
для телевізорів зі штучним інтелектом, 
розумних холодильників, адаптерів для 
ноутбуків зі штучним інтелектом та бло-
ків живлення (рис.  2). За даними аналі-
тичної компанії Omdia, прогнозується, 
що світовий ринок пристроїв для розум-
ного дому зростатиме на 20 % щорічно 
у період з 2025 по 2028 рік.

«Завдяки успішному випуску 25  но-
вих SJ MOSFET-транзисторів 6-го поко-
ління, що інтегрують новітні технології 
Magnachip, ми значно розширили наш 
асортимент продукції, щоб задоволь-
нити зростання технічних вимог наших 
клієнтів, — сказав Ю.  Дж.  Кім (YJ Kim), 
генеральний директор Magnachip.  — 
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Компанія Magnachip представила 25 нових SJ MOSFET-транзисто-
рів 6-го покоління із робочою напругою 600, 650 та 700 В у семи 
типах корпусів. Завдяки покращенню швидкості перемикан-
ня на 23 % нові компоненти забезпечують зменшення питомого 
опору RSP на 40 % та підвищення загальної ефективності на 40 % 
порівняно з попереднім поколінням. Пристрої оснащені вбудо-
ваним діодом Зенера для захисту від електростатичного розряду 
(ESD), мають на 30 % менші розміри кристала та орієнтовані на 
використання в телевізорах зі штучним інтелектом, «розумних» 
холодильниках, адаптерах для ноутбуків та блоках живлення.

Таблиця 1. �Нова лінійка MOSFET-транзисторів SJ від Magnachip 6-го покоління 
із напругами 600, 650 та 700 В

Продукт VDS, В
RDS(on)*, макс., 

мОм Корпус Сфери застосування

MMFA60R180S6ZTH 600 180 TO220FA

Телевізори зі штучним інтелектом, 
промислове освітлення, адаптери 
та блоки живлення для ноутбуків

MMD60R180S6ZRH 600 180 DPAK

MMFA60R260S6ZTH 600 260 TO220FA

MMP60R260S6ZTH 600 260 TO22N

MMD60R260S6ZRH 600 260 DPAK

MMFA60R330S6ZTH 600 330 TO220FA

MMD60R330S6ZRH 600 330 DPAK

MMHS60R330S6ZURH 600 330 SOT223

MMFA60R550S6ZTH 600 550 TO220FA

MMD60R550S6ZRH 600 550 DPAK

MMD60R360S6FZRH 600 360 DPAK «Розумні» холодильники, інвертори 
для побутової техніки, блоки живлення 
та освітленняMMHS60R360S6FZURH 600 360 SOT223

MMFT65R190S6ZTH 650 190 TO220FT
Адаптери для ноутбуків, блоки живлен-
ня та невеликі двигуниMMD65R190S6ZRH 650 193 DPAK

MMUB65R190S6ZURH 650 196 PDFN88

MMFT65R280S6ZTH 650 280 TO220FT

Телевізори зі штучним інтелектом, 
освітлення, адаптери для ноутбуків 
та блоки живлення

MMD65R280S6ZRH 650 280 DPAK

MMFT65R380S6ZTH 650 380 TO220FT

MMD65R380S6ZRH 650 380 DPAK

MMFT65R600S6ZTH 650 600 TO220FT

MMD65R600S6ZRH 650 600 DPAK

MMFA70R360S6ZTH 700 360 TO220FA

MMFT70R360S6ZTH 700 360 TO22NFT

MMD70R360S6ZRH 700 360 DPAK

MME70R360S6ZRH 700 360 D2PAK

* RDS(on) — опір між стоком і витоком MOSFET під час роботи у ввімкненому стані.
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Рис. 2.	Варіанти застосування MOSFET-транзистори типу SJ

Рис. 1.	Основні характеристики MOSFET-транзисторів SJ Gen2 
та Gen6 поколінь від Magnachip

рішення для штучного інтелекту, про-
мисловості та розумної побутової тех-
ніки, ми прагнемо сприяти зростанню 

та успіху наших клієнтів у цих секторах, 
а також і надалі розвивати наші техно-
логії та лідерство на ринку в процесі пе-

реходу до компанії, що спеціалізується 
виключно на енергетиці».

Додаткову інформацію щодо 
продукції компанії Magnachip 
та каталог Magnachip-26 в елек-
тронному вигляді, можна отри-
мати в офіційного дистриб’ютора 
в Україні  — компанії «ІНКОМТЕХ 
ПРОЕКТ»:

04050, м.Київ,
вул. Герцена, 17-25, оф. 9,
тел. +38 (044) 230-0181.
Просимо звертатися до співро-

бітників:
Олександр Березовський,
тел.: (067) 231-6818,
alexandr.berezovskiy@i-p.com.ua, 
Поліна Бондарь,
тел.: (094) 094-6991,
polina.bondar@i-p.com.ua	

КОМПАНІЯ MAGNACHIP НАЦІЛЕНА НА РИНОК ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ІЗ НОВИМИ IGBT НАПРУГОЮ 
650 ТА 1200 В, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕРЕДОВУ ТЕХНОЛОГІЮ «FIELD STOP TRENCH»

Компанія Magnachip Semiconductor Corporation 
оголосила про випуск біполярних транзисторів з ізольова-
ним затвором (IGBT) напругою 650 та 1200 В, призначених 
для нагрівальних елементів з позитивним температурним 
коефіцієнтом (positive temperature coefficient, PTC) в елек-
тромобілях (electric vehicles, EV).

Нові моделі IGBT AMBQ40T65PHRTH (650 В) та 
AMBQ40T120RFRTH (1200 В) , створені на основі передової 
технології Field Stop Trench від Magnachip, забезпечують 
мінімальний час стійкості до короткого замикання — 10 мкс. 
Цей надзвичайний рівень надійності дозволяє захистити 
нагрівачі PTC від незворотнього виходу з ладу в разі пере-
вантаження по струму.

Крім того, завдяки товстому й великому радіатору кор-
пусу TO-247 нові IGBT демонструють чудові показники 

тепловідведення. Тому ці IGBT чудово підходять для варіантів 
застосування, що вимагають високої потужності та ефек-
тивності, таких як верхнє та нижнє плече інтегральних схем 
керування живленням нагрівальних елементів PTC.

«Віднедавна компанія Magnachip випускає високое-
фективні рішення для живлення автомобілів, що відпові-
дають суворим стандартам AEC-Q101, — зазначив гене-
ральний директор Magnachip Й. Дж. Кім (YJ Kim). —Тепер, 
коли ми успішно випустили наші перші IGBT-продукти для 
електромобілів, ми продовжимо розширювати асорти-
мент продукції, щоб задовольнити різноманітні потреби 
ринку електромобілів та відповідати вимогам наших ша-
новних клієнтів».

www.magnachip.com


